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Infformation =c=

Der- Schalticreds U 2376 D iat ein maskenprogrammierter Pestwertepeicher (ROM) 4in n-Xnnsel-
Silicon~-Cate-Tachnologie mit einer Jpeicherkapasitét von 16384 bit. Der Bugriff erfolgt
wehifred in der Orgenisaticn 2048 x B bit. Dar ROE-Schaltivels ist in elnem 24poligen
DIl-Flaantgehiuss untergebrechi.
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Kurgcherskteriatik U 2316 D

- maskenprogrammierter Festwertspeicher (ROM) mit efner Spelcherkapazitéit von 16384 bit in
der Organisationsfrom 2048 x B bit

= Im Ruhezustand (standby) sinkt die Stromaufnahme auf ca. 30 %, die Ausglnge sind hochohmig.

= fur Erleichterung der Zusammenachaltung mehrerer Schaltkreise zu griferen Speicherkomplexen
ist ein programmierbarer C3-Eingeng vorgesehen.

= D[ip Bestellung des Bitmusters hat nach dem MME-Standard FS 457.21 zu erfolgen.

Punktionsbeschredbung

Der Schaltkreis U 2316 D lit ein meskenprogrammierter Featwertspelcher (ROM) in n-Kanal-
3illcon-Gate-Technologle mit einer SpelcherkapaszitHt von 16384 bit.

Der Zugriff erfolgt wahlfrei in der Crganisetionsform 2048 x 8 bit. Zur Auswahl des gefor-
derten Datenbytes stehen 11 Adrefeinghnge (A O ... A 10) zur Verflgung. Die Aktivierung des
Sehaltkreises erfolgt mit dem Eingeng TE. Im Ruhezustand (standby, TF = UIHJ ginkt die Strom-
aufnehme auf ca. 30 % dea im suasgewHhlten Zustand erforderlichen Wertes und die Aumglnge sind
hochohmig. Bel TF = U, wird das Chip ektiviert.

Zur Steuerung des Zustandes der Ausglinge ist weiterhin der Eingang UF vorhanden. Bei akti-
vierten Chips werden mit 0 = UIL die Auaginge freigegeben.

Zur Erleichterung der Zupammenschaltung mehrerar Schaltkreise gu griferen Speicherkomplexen
ist ein programmierbarer C5-Eingang vorgesehen. Der Anwender kann vorgeben, bei welcher Bele-
gung von C3 (0, 1 oder x) die Ausglinge aktiviert werden und somit direkt an diesen Eingang
die hiiherwertigen Adrefleltungen anschlisfen. x bedeutet, dal der Chip bei beliebiger Bele-
gung des O5-Einganges mit H- oder I-Fegel immer aktiviert ist.

Falla sich der Schaltkreia durch emfaprechende Beschaltung von C8 nicht Im aktivierten Ju-
otand befindet, sind die Ausgiinge hochohmig, Dabei wird kein Ruhezustand eingenommen (im Ge-
gensatz zum Eingang TE).

Die Binginge dea U 236 D aind mit integrierten Gateschutzelementen versshan. Ausgangaseitig
ist der Schaltkrels in der Lage, zwel TTL~Lssten oder 8 L3-TTL=-Lasaten zu trelben.

Die Bestellung eines Bitmusters hat nach dem MME-Werkatandard gu erfolgen. Das jJeweilige Bit-
muster wird durch eine dreistellige Hennzahl angegeben, die der Typbezeichnung angeflgt iat.
Gie wird ebenfsalls guf das Gehbuse gufgestempelt, Die Festlegung der Bitmusterkennzahl erfolgt
durch den veb mikroelektronik "karl marx" arfurt - stammbetrieb., Bei der Schaltkreisbestel-
lung ist die Kennzahl mit anzugeben.

Grenzwerte

(Spannungen auf U.. = 0 V bezogen)

Eonnwert Kurzzeichen mine. MAx, Einheit
Betriebsspannung Uae =0,5 7 v
Elngangsspannung Ug =0,5 T v
Gegamtverlustlelatung P‘t ik 1 W
Lagertemperatur "Iatg =29 125 %
Lastkapazitit Gy, 5 P




Statische Kennwerte

(Spaanungen suf Ugy = O V bezogen, 4, = 0 ... 70 °C)

Kermwert Kurzzelchen lefbedingung min, mex, Einheit
Betriebsspannung 'E:Fc 4,75 525 v
Betriebatemperatur Uy 0 TO %o
Elngengsapannung High U 2,0 tl'm-l-ﬂ.ﬁ v
Eingangeapannung Low U =0,5 0,8 ¥
Eingangastrom II U, = 5,25 ¥ 10 ;u.-i
Ausgangsstrom IIOI Ei = High; Uy = Uge 10 Juk
Uﬂ = uﬂu

Ausgangsapannung Law Vs, 'TCIL = 3,2 mi 0,4 v
Ausgangsspammung fBigh Uy I:}E == 00 J,.u.l 2,4 v
:i?ﬂ'm Stromeufnahme I, UE = U e Ui, 100 mA
statische Stromaufnahme I T el T =1 30 mi
atandby coz2 1 i

che werte
Kennwart Kurzzeichen MeBbedingung min, MAX, Einheit
Verstgerungazelt 4 1) 300 ns
Adresgen gu D AVDY
Verzigerungazeit t 1) 300 ns
€3 zu 0 SVDY
Anstiege- und AbImllgelt Yl by 10 Jus
der Eingengssignale
Verztge szalt 1 1) 300 ne
HL=-Flanke E:. 2 D oLpv
Verzlgerungazeit - 1) 100 na
U8 e D LoV
Versigerungazelt % 1) Q 180 ns
CS zu D hochohmig Stnz
‘I.rm'nﬂgummﬁnuit t 1) o 100 ns
IH=-Flanke UL zu D CHDZ
hochohmig
Verziger: zelt ] 1) g 100 ne
1R-Planke OF zu D CHDZ
hochohmig
Haltezeit D nach t 1) i) na
Adressenwachael #ADX
13 Last @ 2 ITl-lasten + Gy = 100 pFf
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Dieses Datenblatt gibt keine Auskunft fber Idefermbglichkeiten und beinhaltet keine Verbind-
lichkeiten zur Frodukiliom., Die gliltige Vertragsunterlege beim Bezug der Bauelemonte ist dar
Typatendard. Rechteverbindlich ist jeweils die AuftragebestEtigung.

inderungen im Zuge der technischen Welterentwicklung verbehalten.

Die Behandlungavoraschriften fir MOS-Bauelemente gind unbedingt einzuhslten, da andernmfalls
eine Reklamation nicht anerkannt werden kann.
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